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›› 低コストのDPAK完全互換品
›› 省スペース設計で低消費電力
›› DPAKと同レベルの温度特性

主要機能とメリット

www.infineon.com/sot-223/jp

DPAK SOT-223

DPAKのフットプリントでの
DPAK（参照用）

SOT-223のフットプリント
でのSOT-223

DPAKのフットプリントでの
SOT-223

DPAKのフットプリントでの
SOT-223 + 20 ㎟ Cu

製品概要

SOT-223パッケージのCoolMOS™ CE 
DPAKから置き換え可能な費用対効果の高い互換品

インフィニオンのCoolMOS™のポートフォリオに、DPAKからの置き換えが可能な、費用対
効果の高いSOT-223パッケージが加わりました。新規設計することによりフットプリントの
削減ができます。このパッケージは、多少の温度特性の評価を行うだけで通常のDPAKのフット
プリントに実装できます。SOT-223はLED照明、モバイルチャージャーをはじめ、様々な
アプリケーションに適しています。

低コストでDPAKから置き換え可能

中央のピンがない SOT-223 パッケージは DPAK のフットプリントに置き換え可能で、このため
変更なしで置き換え若しくはセカンドソースの対応ができます。

DPAKとほぼ同レベルの温度特性を持つ



SOT-223の温度特性は基板のレイアウトと消費電力に依存します。テスト環境で温度を測定し、シミュレーションと比較しました。

›› DPAKのフットプリントに設置した場合で
DPAKから2～3℃の温度上昇
標準DPAKフットプリントに設置したとき
にはSOT-223パッケージは2～3℃の温度
上昇を示しました。この特性からSOT-223
は多少の温度マージンを取ることでDPAK
設計との置き換えが可能です。

›› DPAKのフットプリントに約20㎟の放熱
パターンを追加した場合は同一の温度
多くの設計ではMOSFETは、より広い 
放熱パターンにマウントされることにより、 
基 板 ヒ ー ト シ ン ク と し て 機 能 し ま す 。
DPAKのフットプリントに20㎟以上の放熱
パターンが追加されれば、温度上昇の差異
はなくなります。

›› SOT-223フットプリントで10℃以上の温度
上昇
追加の放熱パターンなしでSOT-223フット 
プリントに設置したときには、DPAKと比較 
して約10℃以上の温度上昇が見られました。
SOT223 へ の 置 き 換 え に つ い て は 設 置
スペースと消費電力などを考慮して行う
必要があります。 

複数アプリケーションでの温度測定は周囲温度 = 70℃と電力損失 = 250mWでのシミュレーションで実施されました。DPAKのフットプリント
ではDPAKより2℃から3℃の温度上昇が、また20㎟以上の放熱パターン追加ではDPAKと同等の温度になることがこのシミュレーションで確認
されました。
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3400 IPN60R3K4CE

3000 IPN50R3K0CE

2000/2100 IPN50R2K0CE IPN60R2K1CE

1400/1500 IPN50R1K4CE IPN60R1K5CE IPN65R1K5CE IPN70R1K5CE

950/1000 IPN50R950CE IPN60R1K0CE

800 IPN50R800CE

650 IPN50R650CE
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DPAKから置き換え可能な、費用対効果の高い互換品


